Elektrooptika

1 Pockelstv jev

Zména indexu lomu je pifimo Umérnad intenzité elek-
trického pole.
Ptvodni indexovy elipsoid
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coz lze popsat matici 6 x 3:
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Pockelstiv koeficient ~ 10~ m/V, v poli kV/mm je zména indexu lomu ~ 107>,
Materidly: NH4PO4 (ADP), KHoPO4 (KDP), LiNbOg3, LiTaO3, CdTe. ..

2 Kerruv jev

An o E?, popsano matici 6 x 6, i v izotropnich materidlech.



3 Vyuziti
3.1 Fazové modulatory
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Pri¢né, podélné, nebo jako prvky integrované optiky.

3.2 Riditelna fazova destic¢ka

3.3 Fazovy modulator v interferometru
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3.4 Fazova desticka mezi zkrizenymi polarizatory
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3.5 Q-spinani (Q-switch)
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3.6 Riditelny hranol

Rozmitaci zafizeni, ale vyzaduje ptilis vysoka napéti.

3.7 Prepinac¢ s dvoulomnym krystalem

elektroopticky dvoulomny
fazovy rotator krystal

3.8 Smérové vazebni ¢leny

3.9 Plosné modulatory
3.10 Fotorefraktivni materialy

Materialy fotovodivé a zaroven elektrooptické.



